HOTOVE TECHNICKE RIESENIA — COINTT 2023

Nazov technického rieSenia/technolégie

SpoOsob pripravy ternarnych chalkogenidovych perovskitov, ternarne
chalkogenidové perovskity a ich pouZzitie

Oblast techniky

Elektrotechnika a energetika

Popis rieSenia

Predmetom vyndlezu je novd metdda pripravy ternarnych
chalkogenidov vo forme praskov a tenkych filmov (100 — 300 nm) na
povrchoch vodivych materidlov, ktoré su vyuzitelné vo
fotovoltickych ¢lankoch ako efektivna nahrada tepelne a chemicky
nestabilnych halogenidovych perovskitov, ktoré za pdsobenia
externych podmienok ako teplo a vlhkost degeraduju. Okrem
porovnatelnych optickych a elektrickych vlastnosti, chalkogenidové
perovskity neobsahuju toxické idny olova, ktoré predstavuju
prekdzku pre komeréné vyuZitie a su tepelne a chemicky podstatne
stabilnejsie ako halogenidové perovskity.

Podstatu vyndlezu tvori vyuzitie sulfurizdcie oxidov kovov sulfidmi
béru na vytvorenie praskov alebo tenkého filmu chalkogenidov s
perovskitovou Strukturou, pricom prave pouZitie boru predstavuje
zakladny rozdiel oproti predoslym spdsobom pripravy.

Medzi vyhody nového vynalezu, ktorého podstatu tvori priprava
tenkych filmov ternarnych chalkogenidov mozZno zaradit:

- Uplnd konverziu reaktantov za vzniku &istého produktu bez
pritomnosti rezidudlnych nedist6t

- Kratky reakcny ¢as (3 — 4 hod.) a nizke reakcné teploty (550
— 600°C), pri ktorych jednak nedochadza k znehodnoteniu
podkladového materidlu a jeho elektrickej vodivosti. (Iné
popisané metddy pripravy vyuzivaju teploty minimdlne
800°C, reakéné casy minimdlne 24 hod.) KratSie reakéné
Casy a nizSie teploty predstavuju podstatnu Usporu energie
pri vyrobe

- Reakcia si nevyZaduje pouzitie toxickych (napr. Pb) a
vybusnych latok (napr. H,S, CS;) pouZivanych pri ostatnych
znamych metédach pripravy.

- Tandemové pouZzitie (chalkogenidové perovskity na povrchu
Standardne pouzivanych vodivych materidlov na zdklade
kremika) by, podla predpokladov popisanych v odbornej
literatdre, malo umoznit produkciu solarnych ¢lankov
s uéinnostou vyrazne prevySujucou ucinnost komeréne
pristupnych kremikovych solarnych ¢lankov.

- Chalkogenidové perovskity pripravené popisanou metddou
mbzu tiez byt wvyuZité pri vyrobe inych efektivhych
optoelektronickych zariadeni ako napr. detektory svetla
a Ziarenia, zdrojov svetla a pod.

Pdvodca/pdvodcovia —mend, pracovisko

RNDr. Milan Sykora, MBA, PhD.
Mgr. Bystricky Roman, PhD.

Popis uplatnenia v praxi — aké produkty (v akej
oblasti) mdéZzu u rieSenia vzniknut pre trh

Podla tohto vynalezu sa m6Ze opakovane a priemyselne pripravovat
chalkogenidovy perovskit, napriklad v podobe tenkych filmov pri
vyrobe vysokoucinnych fotovoltickych ¢lankov  ainych
optoelektronickych zariadeni.




Kontaktna osoba:

Mgr. Lenka Levarska, PhD., lenka.levarska@uniba.sk
RNDr. Milan Sykora, MBA, PhD., sykoram@uniba.sk,
https://fns.uniba.sk/lam/

Sposob ochrany technického rieSenia

Na vyndlez bola podana slovenskd patentova prihlaska

Ndzov SK PP: Spoésob pripravy ternarnych chalkogenidovych
perovskitov, ternarne chalkogenidové perovskity a ich pouZitie
Cislo SK PP: 50054-2022

Moznost rozsirenia ochrany aj do zahranicia

Ponuka na spolupracu/spdsob komercializacie:

a) | predaj + podmienky predaja UK je ochotna previest svoje pravo na riesenie a prava k patentovej
prihlaske, podmienky budl vysledkom spolo¢nych rokovani so
zaujemcom

b) | licencia + podmienky udelenia licencie UK je ochotna ponuknut licenciu na vyuzivanie vynalezu, podmienky
udelenia licencie budu predmetom spolocnych rokovani

c) |spin-off + podmienky zaloZenia spin-off

spolocnosti
d) | iné (uviest):

Meno a e-mail osoby, ktora sa zavazne zacastni
podujatia COINTT 2023 za danu problematiku

Mgr. Lenka Levarska, PhD.,
Centrum transferu technolégii UK
lenka.levarska@uniba.sk

02/902 68 406
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